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摘要(译)

提供一种阵列基板及其制造方法和有机发光二极管显示装置;阵列基板（ 
10 ）包括基础基板（ 100 ），基础基板（ 100 ）包括显示区域（ 
102） ）和围绕显示区域（ 102 ）的外围区域（ 101 ），显示区域（ 
102 ）包括：a多条数据线（ 12 ）和多条栅极线（ 11 ）相互交叉，多
个像素区域（ 21 ）形成在矩阵中并由多条数据线（ 12 ）和在基础衬底
上形成的多条栅极线（ 11 ）相互形成（ 100 ，其中在多个像素区域中
的每一个中形成薄膜晶体管（ 32 ）;此外，阵列基板（ 10 ）还包括至少
一个太阳能电池单元（ 31 ），其与薄膜晶体管一起（ 32 ） b>），位于
基础衬底的同一侧（ 100 ），并且形成在多个像素区域中的至少一个（ 
21 ）中外围区域（ 101 ）。
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